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1. Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих
кристалах

2. Mechanisms of high-energy electronic excitations transformation in multicomponent crystals of iodine halides.

Реферат:
1. Робота присвячена встановленню механізмів трансформації та випромінювальної релаксації
високоенергетичних збуджень у кристалах складних йодидів. Встановлено ряд особливостей процесів
релаксації ви-сокоенергетичного збудження за участю валентних дірок в чистих кристалах A2BI4.
Встановлено природу швидкого випромінювання кристалів A2BI4 та проінте-рпретовано його як діркову
міжзонну люмінесценцію (ДМЛ). Побудовано модель ДМЛ. Досліджено люміне-сценцію АЛЕ у даних
кристалах. Встановлено основні властивості домішкової люмінесценції ртутеподібних центрів у кристалах
K2ZnI4. Досліджено люмінесцен-цію АЛЕ та церієвих центрів у кристалах K2LaI5 і Cs3LaI6. Показано
наявність передачі енергії збудження екситонами та гарячими носіями заряду від матриці кристала до
домішкових Ce3+-центрів. Результати ви-користовуються в навчальному процесі, а також при пошуку та
розробці нових швидкодіючих сцинтиля-торів.



2. The dissertation work is devoted to the study of the mechanisms of transformation and radiative relaxation of
high-energy electronic excitations in complex iodide crys-tals. The peculiarities of relaxation processes of high-
energy excitations in the pure A2BI4 are revealed. The na-ture of the fast emission in the A2BI4 single crystals was
determined. This emission was interpreted as hole inter-band luminescence (HIBL). The model of HIBL was pro-
posed. The luminescence of self-trapped excitons (STE) was studied in the A2BI4 single crystals. The luminescence
of mercury-like impurities was studied in the K2ZnI4 crys-tals. Luminescence of STE and impurity cerium centers
was studied in the K2LaI5 and Cs3LaI6 single crystals. It was shown that the energy transfer of excitation energy
from the crystalline matrix to the impurity centres exists in this crystals. The results are used in training process
and for the searching and elaboration of new fast scintillators.
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